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НОСИТЕЛЯ по авт.св. № 1118955, от­
личающийся тем, что, с це­

лью повышения разрешающей способнос­
ти путем уменьшения толщины диэлек­
трической пленки и повышения качест­
ва записи, перед напылением фотополу- 
проводникового материала на диэлек­
трическую пленку ее помещают на гиб­
кую основу с последующим отделением 
основы от готового носителя, при 
этом для диэлектрической пленки и . 
основы используют материалы, обеспе- 

_ чивающие прочность адгезионного сцеп­
ления основы и диэлектрической плен­
ки меньшую, чем прочность когезион­
ного сцепления диэлектрической плен­
ки. '
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. Изобретение относится к электро­

графии, в частности к способам изго­
товления электрофотографических фо-
тополупроводниковых носителей запи­
си .

По основному авт.св. № 1118955 
известен способ изготовления много­
слойного электрофотографического но­
сителя путем применения диффузионной 
сварки в вакууме фотополупроводнико- 1 
вых материалов в сочетании с раздель­
ным напылением аморфных фотополупро- 
водниковых слоев на гибкие подложки. 
В результате получается монолитный 
носитель, в котором аморфный фотопо- 1 
лупроводниковый слой армирован с 
двух сторон пленками, которые пред­
отвращают когезионное разрушение фо­
тополупроводника при изгибах основы. 
Монолитность обеспечивается тремя ад- } 
гезионными соединениями, два из ко­
торых получаются в результате' ваку­
умного напыления фотополупр’оводника 
на гибкие упругие пленки, а третье - 
вакуумной диффузионной сваркой,обес- 2 
печивающей кроме прочности соедине­
ния еще и прозрачность для носителей 
тока [ij .

Недостатком указанного способа . 
является то, что для напыления необ- 3 
ходимо использовать достаточно проч­
ные гибкие подложки. По описанной 
технологии получения носителя трудно . 
использовать диэлектрические пленки 
толщиной менее 10 мкм: в процессе из­
готовления слоя пленка растягивается,^ 
мнется, поэтому качество изготовлен-, 
ного носителя ухудшается с уменьше­
нием толщины используемой диэлектри­
ческой пленки. Известно, однако, что ,4 уменьшение толщины диэлектрического 
слоя электрофотографического носителя

.позволяет значительно повысить разре­
шающую способность записи и повысить 
контраст формируемого электростати- 

.ческого изображения, т.е. использова- 
■ние тонкого диэлектрического слоя 
обеспечивает более высокое качество 
записи.
’ Цель изобретения - обеспечение

5 возможности изготовления носителя с 
тонким диэлектрическим покрытием, 
которое позволяет повысить качество 
записи.

Пель достигается тем, что тонкую 
диэлектрическую пленку, на которой 5 
формируют вакуумное покрытие, пред­
варительно наносят на прочную упругую 
гибкую подложку, а после диффузионной

сварки и получения монолитного носи­
теля указанную упругую подложку от­
рывают от диэлектрической тонкой плен­
ки. Для того, чтобы при отрыве упру- 

5 гой гибкой подложки не происходило 
Когезионного разрушения тонкой ди­
электрической пленки, используют ма­
териалы, адгезионная прочность сцеп­
ления которых меньше когезионной 

0 прочности диэлектрической пленки. 
Нанесение пленки на подложку может 
быть осуществлено одним из известных 
способов, например путем колондирова- 
ния, поливом диэлектрической пленки 

5 из раствора, напылением в вакууме.

Пример 1. Тонкую лавсановую 
пленку толщиной 3 мкм и толстую лав- . 
сановую пленку толщиной ТОО мкм сое­
диняют методом каландрирования и сма­
тывают в рулон. Затем в соответствии 
со способом, ,описанном в прототипе, 
производят напыление селенового фо— 
тополупроводникового слоя раздельно 
на лавсановую подложку с платиновым 
покрытием при температуре лавсана 
72°С и скорости напыления 1-3 мкм/мин 
и селенового слоя на тонкую лавсано­
вую пленку, покрывающую гибкую 
100 мкм лавсановую подложку, в том же 
режиме напыления. Затем температуру 
обоих слоев или одного из них увели­
чивают на 13°С (доводят до 85°С). По­
верхности слоев приводят в плотный 
механический контакт и выдерживают в 
течение времени, необходимом для об- . 
разования монолитного носителя и до° 
образования монолитного соединения. 
Полученный таким образом носитель 
сматывают в рулон наружу тонким лав­
сановым слоем, причем гибкая лавсано­
вая подложка перед намоткой отделяет­
ся от носителя. В другом варианте 
лавсановая гибкая подложка отделяет­
ся от монолитного носителя не сразу 
после изготовления, а непосредствен­
но перед использованием носите- > 
ля, что обеспечивает лучшую сох­
ранность тонкого диэлектрическо­
го^ слоя.

Пример 2. На фторопластовую' 
‘ленту' толщиной 150 мкм методом купа­
ющего валика из ЮХ-ного раствора 
стирола с дивинилом в толуоле наносят 
пленку/3-5 мкм).После просушки на по­
верхности фторопластовой ленты обра­
зовывается прочная диэлектричёская 
пленка с высокйм электрическим сопро·
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тивлением, когезионная· прочность ко­
торого значительно превосходит проч­
ность адгезионного соединения ее с 

фотопластовой лентой. В дальнейшем 
процесс получения носителя такой же, 
как в примере 1.
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